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Wymagania wstepne

Wiadomosci z zakresu matematyki i fizyki na poziomie matury. Umiejetnos¢ rozumienia i interpretowania
przekazywanych wiadomosci oraz efektywnego samoksztatcenia w dziedzinie zwigzanej z wybranym
kierunkiem studiéw. Ma swiadomos¢ koniecznosci poszerzania swoich kompetenciji, gotowo$¢ do pracy
indywidualnej i wspotpracy w ramach zespotu.

Cel przedmiotu

Zapoznanie z wielkosciami fizycznymi oraz podstawowymi prawami i twierdzeniami z zakresu
elektrotechniki oraz teorii obwoddéw pradu statego i pradu sinusoidalnie zmiennego 1-fazowego. Poznanie
analitycznych metod obliczania obwodéw elektrycznych oraz zasad tgczenia i przeprowadzania pomiaréw.
Zapoznanie sie z wiasciwosciami, charakterystykami oraz zasadami stosowania elementéw
elektronicznych - aktywnych i pasywnych. Poznanie podstawowych metod analizy analogowych i
cyfrowych obwodow elektronicznych

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
1. ma podstawowg wiedze z zakresu wytwarzania i przetwarzania sygnatéw w postaci prgdoéw, napie¢



elektrycznych oraz pdl elektromagnetycznych

Umiejetnosci:

1. potrafi wkasciwie zaplanowaé oraz wykona¢ eksperymenty, w tym pomiary oraz symulacje
komputerowe, dokonac interpretacji uzyskanych rezultatow, oraz poprawnie wyciagng¢ ptyngce z nich
wnioskKi

Kompetencje spoteczne:

1. ma Swiadomos$¢ znaczenia wiedzy w rozwigzywaniu probleméw inzynierskich oraz zna przyktady i
rozumie przyczyny wadliwie dziatajgcych projektdw inzynierskich, ktére doprowadzity do powaznych
strat finansowych, spotecznych lub tez do powaznej utraty zdrowia, a nawet zycia

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad:

— ocena wiedzy i umiejetnosci wykazanych na egzaminie pisemnym z elektrotechniki i elektroniki.
Cwiczenia laboratoryjne:

— sprawdzian i premiowanie wiedzy niezbednej do realizacji postawionych probleméw w danym
obszarze zadan laboratoryjnych,

— ocena wiedzy i umiejetnosci zwigzanych z realizacjg zadania ¢wiczeniowego,

— ocena sprawozdania z wykonanego ¢wiczenia.

Uzyskiwanie punktow dodatkowych za aktywnos$¢ podczas zajec, a szczegdlnie za:

— proponowanie oméwienia dodatkowych aspektow zagadnienia,

— efektywnos$¢ zastosowania zdobytej wiedzy podczas rozwigzywania zadanego problemu,

— uwagi zwigzane z udoskonaleniem materiatdw dydaktycznych,

— starannos$c¢ estetyczng opracowywanych zadah w ramach nauki wiasne;.

Tresci programowe

Modut obejmuje nastepujgce tresci programowe:
1/ ztgcze p-n,

2/ diody potprzewodnikowe,

3/ tranzystory,

4/elementy pasywne,

5/ wzmacniacze sygnatowe.

Tematyka zaje¢

Wyktad obejmuje nastepujacg tematyke:

1/ zasada dziatania i parametry ztgcza p-n,

2/ podstawowe rodzaje diod poétprzewodnikowych,

3/ uktady prostownikowe i zasilacze sieciowe,

4/ tranzystory: biplarny, JFET, MOSFET - parametry i uktady pracy,

5/ zastosowania tranzystorow,

6/ elementy pasywne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne - podstawowe parametry i
zastosowania w uktadach elektronicznych,

7/ wzmacniacz operacyjny: budowa, parametry i zastosowania, jako wzmacniacza sygnatéw.

Laboratorium obejmuje badania nastepujagcych elementéw poétprzewodnikowych i uktadéw elektronicznych:

1/ dioda potprzewodnikowa i 1-fazowe uktady prostownikowe,
2/ dioda Zenera i uktady stabilizacji napiec,
3/ dioda LED,

3/ tranzystory bipolarny i MOSFET oraz ich uktady pracy, w tym: uktad Darlingtona i wzmacniacz réznicowy,

4/ wzmacniacz operacyjny i wzmacniacze sygnatowe z jego zastosowaniem.

Metody dydaktyczne
Wyktady: — wykfad z prezentacjg multimedialng (w tym: rysunki, zdjecia, animacje) uzupetniany



przyktadami podawanymi na tablicy, — inicjowanie dyskusiji trakcie wyktadu, — teoria przedstawiana w
powigzaniu z aktualng wiedzg studentdw, — przedstawianie nowego tematu poprzedzone
przypomnieniem tresci powigzanych, znanych studentom z innych przedmiotéw.

Laboratorium: — demonstracje, — praca w zespotach, — szczegétowe recenzowanie sprawozdan przez
prowadzgcego laboratoria i dyskusje nad komentarzami.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 50 2,00
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 30 1,50
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 20 0,50
laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwiéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




